Curso: Polarización y Operación en DC de Transistores
Sección: Electrónica
Temario
1. Revisión del Transistor Bipolar (BJT)
1.1 Estructura y principio de funcionamiento
1.2 Corrientes de base, colector y emisor
1.3 Regiones de operación: corte, activa y saturación
1.4 Parámetros característicos y ganancia de corriente (β)
1.5 Análisis cualitativo de curvas características
2. Conceptos Fundamentales de Polarización
2.1 Importancia de la polarización en circuitos con BJT
2.2 Definición del punto de operación (Q)
2.3 Estabilidad térmica y variación del punto Q
2.4 Factores que afectan la polarización: β, temperatura y resistencias
3. Métodos de Polarización del Transistor BJT
3.1 Polarización fija (base fija)
3.2 Polarización con resistencia en el emisor
3.3 Polarización por divisor de voltaje
3.4 Análisis comparativo entre métodos
3.5 Ventajas y desventajas de cada configuración
3.6 Cálculo del punto Q en circuitos DC
4. Análisis de Circuitos en Corriente Continua (DC)
4.1 Ecuaciones básicas de lazo y nodo aplicadas al BJT
4.2 Análisis de mallas en configuraciones de emisor común
4.3 Cálculo de tensiones y corrientes en base, colector y emisor
4.4 Efecto de la variación de β en el punto de operación
4.5 Diseño de resistencias para polarización estable
5. Introducción al Transistor como Interruptor
5.1 Principio de conmutación en BJT
5.2 Operación en corte y saturación
5.3 Temporización en encendido y apagado
5.4 Aplicaciones de conmutación: control de cargas y relés
5.5 Limitaciones y parámetros de conmutación
6. Simulación y Verificación Práctica
6.1 Análisis DC en simuladores (Proteus, Multisim o LTspice)
6.2 Verificación del punto Q mediante simulación
6.3 Medición de parámetros de polarización en laboratorio virtual
6.4 Práctica de conmutación digital básica con BJT

